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МИКРОСХЕМЫ ЛАМП БАЛЛАСТОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наим-е
Макс. 

втекающий 
ток, мА

Пороговое 
напряжение, 

В

Минимальное 
выходное 

напряжение, В

Максимальное 
выходное 

напряжение, В
Тип корпуса

IR2156 400

10-25
при включении

10 25 DIP-14

IR21571 400 10 25 DIP-16

IR21593 400 12 25 DIP-16

IR2166 400 10 25 DIP-16

IR2156S 400 10 25 SOIC-16 узкий

IR21571S 400 10 25 SOIC-16 узкий

IR21593S 400 12 25 SOIC-16 узкий

IR2166S 400 10 25 SOIC-16 узкий

IR2167S 400 10 25 SOIC-20

ТИПИЧНАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

LRES

CVCC1

M2

M1

1

2

3

4

5

6

7

14

13

12

11

10

9

8

IR
21

56

RT

RPH

VDC

CPH

CS

LO

VS

HO

VB

COM

CBOOT

CT SD

CRES

L

N

NC

F1
L FILTE

R

C FILTE
R

RPH

RT

CCPHCT

R1
CSNUB

CCP

DCP1

DCP2
CELCAP1

CELCAP1

D RECT1

DRECT2

VCC

CVCC2

CVDC

DBOOT

RBUS

RSUPPLY

RCS

CCS

MOSFET/IGBT ДРАЙВЕРЫ

Предназначены для управления мощными MOSFET/IGBT/MCT выходными каскадами.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

АУДИО
• Имп. усилители класса D
• Подавители шума
• Сонары
Синхронные выпрямители
Понижающие конвертеры

Драйверы управления нагрузкой
• Сдвоенные верхнего плеча
• Сдвоенные нижнего плеча
• Счетверенные нижнего плеча
Источники питания и U.P.S.
• DC/DC преобразователи
• DC/AC инверторы
• Полно- и полумостовые схемы
Моторы
• Моторы постоянного тока
• Шаговые механизмы
• Устройства позиционирования
Телеком
• Телеком DC конвертеры
• Генераторы звонкового напряжения
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Наличие средств разработки и отладки обеспечит минимальное время для внедрения драйверов Intersil.
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Наим-е Диапазон 
раб. темп., °С

Напряж. 
шины, B

Рабочий ток, 
макс.,  А

Макс. 
частота, кГц

Время нараст. 
сигн., нс  Назначение

 HIP2100 -40…+85 100 2 1000 10  N-канальный полумост

 HIP2500 -40…+85 500 2 400 25  N-канальный полумост

 HIP4020 -40...+85  — 0.5 100 —  Низковольтный мост

 HIP4080 -55...+125 1...80 2.5 1000 15  N- канальный, мост

 HIP4081 -55...+125 1...80 2.5 1000 15  N- канальный, мост

 HIP4082 -55...+125 1...80 1.25 250 30  N- канальный, мост

 HIP4083 -55...+125 1...80 0.3 100 60  3-фазовый верхнего плеча, 3 вых

 HIP4086 -55...+125 1...80 0.5 100 15  3-фазовый полный, 6 вых

 CA3275 -40…+85 — ± 0.15 30 —  Двойной мост

 ICL7667 -40...+85 15 1.5 100 30  N-канальный спаренный

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Компания Microchip выпускает широкую линейку 
ИС памяти для систем управления в бытовой аппа-
ратуре и радиотехнике. Энергонезависимая память 
Microchip позволяет сохранять данные при отключе-
нии питания.
Серия 93C(LC/AA)XX - микросхемы EEPROM со 
стандартным 3-проводным последовательным 
интерфейсом передачи данных (Microwire).
Серия 24C(LC/AA)XX - микросхемы EEPROM с двух- 
проводным последовательным интерфейсом пере-
дачи данных I2C.
Серия 28CXX - микросхемы EEPROM с параллель-
ным интерфейсом.

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

1. Серия   
 28 - параллельная 
 93 - 3-проводная (Microwire)  
 24 - 2-проводная (i2C) 
 25 - SPI
2. Тип: C - CMOS, LC - низкопотребляющ. CMOS, AA - 1,8 В
3. Емкость
4. Время доступа 
 90 -    90 нс    15 - 150 нс 
 10 - 100 нс    17 - 170 нс  
 12 - 120 нс    20 - 200 нс
5. Диапазон раб. температур: не обознач. - 0...+70°С,  
 I - –40...+85°С
6. Тип корпуса: P - PDIP, SO - SOIC, L - PLCC

МИКРОСХЕМЫ ПАМЯТИ
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